


















































专利名称(译) 有机发光二极管和包括其的有机发光二极管显示器

公开(公告)号 US20170141342A1 公开(公告)日 2017-05-18

申请号 US15/153714 申请日 2016-05-12

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE SANG WOO
SONG HA JIN
LEE HEUN SEUNG

发明人 LEE, SANG WOO
SONG, HA JIN
LEE, HEUN SEUNG

IPC分类号 H01L51/50 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5064 H01L51/0081 H01L51/5004 H01L27/3262 H01L27/3248 H01L2251/558 H01L2251/552 
H01L27/1214 H01L51/5016 H01L51/0061 H01L51/0073 H01L51/0074 H01L51/0072 H01L51/0085 
H01L51/0087 H01L51/5096 H01L27/3244 H01L51/5056 H01L51/5088

优先权 1020150158690 2015-11-12 KR

其他公开文献 US9837627

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据本发明示例性实施方案的有机发光元件包括第一电极;第二个电极;第
一电极和第二电极之间的发光层;以及第一电极和发光层之间的空穴辅助
层。空穴辅助层包括至少一个空穴阻挡层和至少一个与空穴阻挡层接触
的空穴传输层，并且空穴辅助层的厚度在140埃至220埃的范围内。
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